CVvuT POSUDEK OPONENTA
ZAVERECNE PRACE

CESKE VYSOKE
UCENI TECHNICKE
V PRAZE

I. IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev prace: Zafizeni pro automatické méreni voltampérovych charakteristik
Jméno autora: Gurov Alexandr

Typ prace: bakalarska

Fakulta/ustav: Fakulta strojni (FS)

Katedra/ustav: Ustav pFistrojové a Fidici techniky

Oponent prace: Prof. Ing. Jan Leuchter, Ph.D.

Pracovisté oponenta prace: Univerzita obarny

Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani primérné narocné
Hodnoceni ndrocnosti zaddni zavérecné prdce.

Bakalafska prace ,,Zafizeni pro automatické méfeni voltampérovych charakteristik” ma rozsah 40
stran. Autor préci rozdélil na 6 kapitol, kde v uvodu uvedl teoretické casti k PV ¢lankim a PV panelim.
Dale zde jsou uvedeny ¢asti tykajici se méfeni proudu a napéti a principy PWM generatorid. V druhé ¢asti
je uvedena navrhova ¢ast autora k automatizovanému testovani. Ve tfeti ¢asti je popsana realizace
zafizeni pro testovani VA charakteristik. Ve ¢tvrté a paté ¢asti je uveden popis fidici ¢asti prostiednictvim
procesoru Arduino. V Sesté kapitole jsou uvedeny vysledky testovani a zavér.

Splnéni zadani splnéno

Posudte, zda predloZend zdvérecnd prdce splriuje zaddni. V komentdri pfipadné uvedte body zaddni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spIinéno, pokuste se posoudit zdvaznost, dopady a
pfipadné i priciny jednotlivych nedostatkd.

Pti zpracovavani této bakalatské prace autor ¢astecné prokdzal schopnost schopen fesit technické
ukoly a prokazal schopnost realizovat jednoduchy elektronicky obvod s PWM fizenim. Autor provedl
zékladni navrh a realizaci zafizeni pro méfeni VA charakteristik PV paneld. Navrhované zatfizeni
umoznuje zdznam dat na SD kartu.

Autor této bakalarské prace splnil zadani.

Zvoleny postup Feseni spravny
Posudte, zda student zvolil spravny postup nebo metody reseni.

V bakalaiské praci jsem nalezl nedostatky, které svédéi o menSi orientaci autora
v elektrotechnickych pojmech. Nicméné, zvoleny ptistup a postup feSeni povazuji za spravny a odpovida
stupni studia. Zvoleny postup vedl ke splnéni zadani bakalaiské prace.

vvvvvv

¢lanku. S timto tvrzenim se ned4 souhlasit, ze VA charakteristika je parametrem PV ¢lanku. Prosim
v pribé¢hu obhajoby o uvedeni a vysvétleni zékladnich elektrickych parametri kiemikového
fotovoltaického ¢lanku.

Dale je v textu bakalatské prace uvedeno, Ze Gi€innost PV paneli je 40 % az 50 % teoreticky a 10 az
20 % prakticky. Prosim o vysvétleni, pro¢ se teorie tak 1i8i od praxe.
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Déle je v textu na stran¢ 10 uvedeno, ze u panelt se udava jejich vystupni napéti a vykon, které jsou
schopny v idedlnim piipadé dodat. Dovolim si ani stimto tvrzenim nesouhlasit. Béhem obhajoby
vysvétlete vaSe tvrzeni. Jaky vliv ma idealni pfipad na napéti naprazdno a proud nakratko? Je napéti
naprazdno fotovoltaického panelu idedlnim piipadem?

Dale je skoda, ze autor se vénoval az ptilis kratce bodu maximalniho vykonu MPP na stran¢ 11, ale
neuved] metody sledovani maximalniho vykonu tzv. MPPT. Bod MPP popsal na 7 fadcich, ale napf. na
stran¢ 13 uvedl popis diody vrozsahu 17 tadkd ¢i popis tranzistoru v rozsahu jednoho listu.
Pravdépodobné popis co je dioda v této praci byt nemusel, rovnéz opsany text popisu tranzistoru ¢i civky.
Je Skoda, Ze se autor nezabyval detailnéj$§im rozborem feSené problematiky.

Dale je z textu patrné, ze pouzival spiSe literaturu, kterd neni odborna a nasledné autor ve své
bakalafské praci pouziva zjednodusenych vyraza a 1 amatérskych vysvétleni elektrotechnické praxe.

Popis navrhovaného systému je pak na 2 stranach textu a vlastni realizacni ¢ast je shrnuta do jednoho
listu textu bakalarské prace. Dale je uveden popis mikrokontroléru Arduino, ktery nese znamky manualu
pro ovladani a zdkladni praci s timto roz$ifenym procesorem. Napt. pravdépodobné obr. 4.2.1.2 ¢i1 4.2.2
neukazuji na vlastni préci autora této bakalarskeé prace.

Vlastni pfinos autora je spiSe uveden jen v kapitole 6.

Odborna uroven D - uspokojivé
Posudte turoveri odbornosti zavérecné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladi a
dat ziskanych z praxe.

Odborné troven prace odpovida stupni studia, nicméné bych ocekaval pravdépodobné detailnéjsi
analyzy k feSené oblasti a realizovaného méfeni. Prace CasteCné pusobi jako soubor obrazkii a textu
stazeného ze stranek vyrobcil na internetu.

Vlastni ptinos autora je uveden az v kapitole 6. Musim konstatovat, ze nejsou analyzovany nejistoty
navrzeného méfeni VA charakteristik pouzitym zafizenim. Vlastnim méfenim autor jen prokazal, Ze je
mozné méfit VA charakteristiky s uvedenym procesorem.

Formalni a jazykova uroven, rozsah prace C - dobie
Posudte spravnost pouZivani formdlnich zdpisi obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou stranku.

Prace je napsana srozumiteln¢.

Vybér zdrojt, korektnost citaci C - dobte

Vyjddrete se k aktivité studenta pri ziskavani a vyuZivdni studijnich materiali k reseni zavérecné prdce. Charakterizujte
vybér pramend. Posudte, zda student vyuZil vsechny relevantni zdroje. Ovérte, zda jsou vsechny prevzaté prvky radné
odliseny od viastnich vysledk( a tvah, zda nedoslo k poruseni citacni etiky a zda jsou bibliografické citace upiné a v souladu
s citacnimi zvyklostmi a normami.
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Domnivam se, Ze autor mohl pouzit daleko vice literatury ke zpracovani bakalarské prace. Z textu
bakalarské prace je patrné, ze autor vyuzil jen béznych stranek vyrobct senzorii, Arduina a podobné na
internetu.

I1l. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Odevzdana bakaldiskd prace odpovida stupni studia a autor prace prokazal schopnost feSeni
praktického problému.

Pozaduji, aby student v ramci obhajoby bakalatské prace odpovédéel na dotazy z vySe uvedeného textu.

Déle prosim o detailni vysvétleni rozdilu PV panelu vyrobeného z monokrystalického a
polykrystalického kfemiku. Jaké jsou vlastnosti jednotlivych materidli a ¢im se jednotlivé panely 1isi
navzajem.

PfedloZenou zavérecnou praci hodnotim klasifikaénim stupném C - dobre.

Datum: 15.6.2018 Podpis: Jan Leuchter
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